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I.  Descripcion

Este curso esta estructurado para que el alumifionglioe sus conocimientos de la Electrénica y slfarice con los
fundamentos y las principales técnicas en el digifioircuitos integrados analdgicos. Al final detso, el alumno
estard capacitado para analizar — mediante caleuralticos y simulaciones — y disefiar una ampéiedad de
circuitos integrados analégicos basados en tecfadolletal-Oxide-Semiconductor (MOS) y Bipolar Jiwmrct
Transistor (BJT).

Il.  Objetivos

Al finalizar el curso el alumno sera capaz de:

1. Distinguir y explicar:
1.1. El funcionamiento basico de los transistores detefde campo y transistores bipolares, y sus medeiiematicos.
1.2. La operacion de las etapas de amplificacion eleahesnt
1.3. La operacion de diferentes circuitos de polarizacio
1.4. Los modelos de ruido electrénico.
1.5. Larealimentacion de un circuito con elementose®al
2. Analizar:
2.1. El comportamiento de un circuito electrénico camsistores de efecto de campo y transistores bgsoén cuanto a
ganancia, ancho de banda, ruido y distorsion emfbaguencia.
2.2. La estabilidad y respuesta en frecuencia de unitirelectronico realimentado
3. Disefiar:
3.1. Circuitos de polarizacién.
3.2. Amplificadores basados en transistores de efectoad®o y transistores bipolares, utilizando la domtion de
diferentes etapas elementales de amplificaciémgetos de realimentacién y estabilidad.
4. Usar con efectividad programas de simulacion deuitob's como una herramienta clave en el disefioideitos
integrados analdgicos.

Ill.  Contenidos

1. Modelos para dispositivos activos
1.1. Unién PN
1.2. Transistores bipolares
1.3. Transistores MOS
1.4. Transistores MOS de canal corto
1.5. Inversién débil en transistores MOS

2. Amplificadores de un transistor y de varios traioses
2.1. Etapas basicas de amplificacion de un transistor
2.2. Etapas de amplificacion de mdltiples transistores
2.3. El par diferencial

3. Espejos de corriente, cargas activas y referencias
3.1. Espejos de corriente
3.2. Cargas activas
3.3. Referencias de voltaje y corriente

4. Etapas de salida
4.1. Seguidor de emisor
4.2. Seguidor de fuente
4.3. Etapa de salida clase B



4.4. Etapa de salida CMOS (Complementary MOS) clase AB
5. Amplificadores operacionales de dos etapas
5.1. Amplificadores basicos
5.2. Amplificadores MOS con cascodos
5.3. Amplificadores MOS telescopicos
5.4. Amplificadores MOS con cascodo plegado
5.5. Amplificadores bipolares
6. Respuesta en frecuencia
6.1. Amplificadores de una etapa
6.2. Amplificadores de mudltiples etapas
7. Realimentacion y estabilidad
7.1. Realimentacion
7.2. Andlisis de estabilidad
7.3. Compensacion
8. Ruido electronico
8.1. Introduccién
8.2. Modelos de ruido
8.3. Analisis de ruido
8.4. Efectos de realimentacion en ruido

IV. Metodologia

El curso sera desarrollado mediante clases expasifdos por semana) y ayudantias (una por semana).

V. Evaluacion

Las evaluaciones seran pruebas de desarrollo (paride tentativa de un 40%), proyecto de disefiadpeacion
tentativa de un 30%) y tareas de andlisis, disesimylacion (ponderacién tentativa de un 30%).
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